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IHP-Technologie darf in den Weltraum fliegen for high

Europaische Raumfahrtbehorde ESA zertifiziert SiGe BICMOS Technologie performance
microelectronics

Frankfurt (Oder). Mit der Listung des IHP — Leibniz-Institut flr innovative Mikro-
elektronik auf der European Preferred Parts List (EPPL) konnte eine wichtige Ent-
wicklung am Institut erfolgreich abgeschlossen werden. Die Aufnahme auf die
EPPL-Liste erfolgte im Rahmen einer Evaluierung durch die Europaische Raum-
fahrtbehorde (ESA - European Space Agency).

Flr Entwickler von Weltraumanwendungen ist die EPPL-Liste ein Werkzeug, um
zugelassene Komponenten und Technologien auszuwahlen, sie bestatigt nun die
Weltraumfahigkeit der SiGe BiCMOS Technologie. Die am IHP entwickelten Sili-
zium-Germanium Bipolartransistoren sind hierbei im Vergleich zu Standard CMOS
Transistoren besonders strahlenfest.

Die zertifizierte Technologie SGB25RH basiert auf dem bewahrten SBG25V Prozess
und wurde in jahrelanger Zusammenarbeit von Wissenschaftlern und Wissen-
schaftlerinnen des IHP mit Partnerfirmen entwickelt und gepruft. Die Evaluierung
wurde innerhalb eines Projektes durch das Deutsche Zentrum fir Luft- und Raum-
fahrt e. V. (DLR) geférdert und nun von der ESA geprift. Eine besondere Heraus-
forderung stellte die Entwicklung von strahlenfesten Bauteilen dar, die der beson-
ders schwierigen Umgebung des Weltraums widerstehen missen. Die IHP Tech-
nologie entspricht diesen Anforderungen und darf zukiinftig mit in den Weltraum
fliegen.

Im Moment befinden sich weitere Technologien des IHP fiir die Weltraumzertifi-
zierung in Vorbereitung.

Die IHP Technologie
SGB25RH wurde durch die
Europaische
Raumfahrtbehorde
zertifiziert.
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Weiterfiihrende Informationen:

EPPL: https://escies.org/webdocument/showArticle?id=166 innovations

for high
Ansprechpartner: performance
Anne-Kristin Jentzsch microelectronics

Public Relations

IHP GmbH — Innovations for High Performance Microelectronics/
Leibniz-Institut flr innovative Mikroelektronik

Im Technologiepark 25

15236 Frankfurt (Oder)

Fon: +49 (335) 5625 207

E-Mail: jentzsch@ihp-microelectronics.com

Website: www.ihp-microelectronics.com

Uber das IHP:

Das IHP ist ein Institut der Leibniz-Gemeinschaft und betreibt Forschung und Entwicklung zu silizi-
umbasierten Systemen, Hochstfrequenz-Schaltungen und -Technologien einschlieRlich neuer Ma-
terialien. Es erarbeitet innovative Lésungen fiir Anwendungsbereiche wie die drahtlose und Breit-
bandkommunikation, Sicherheit, Medizintechnik, Industrie 4.0, Mobilitdt und Raumfahrt. Das IHP
beschéftigt ca. 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Es verfiigt liber eine Pilotlinie fir technolo-
gische Entwicklungen und die Prdparation von Hochgeschwindigkeits-Schaltkreisen mit 0,13/0,25
um-BiCMOS-Technologien, die sich in einem 1000 m? groRBen Reinraum der Klasse 1 befindet.

www.ihp-microelectronics.com
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